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Introducao

Uma alternativa para melhorar a interacdo
biolégica na interface implante tecido €& o
recobrimento do acgo inox 316L de boa resisténcia
mecéanica com uma camada bioativa através da
deposicdo de um material bioativo como a
hidroxiapatita, o qual pode fornecer a ligagao com o
0sso vivo, permitindo uma eficaz regeneracao do
tecido 0sseo e aceleragao do seu crescimento.

Dentre as varias técnicas utilizadas para
obtencdo de recobrimentos, novos métodos estdo
sendo estudadas para melhorar a adesao através da
modificagcao da superficie do metal.’

Neste trabalho, estudou-se o processo de
eletrodeposicao de camadas de fosfato de calcio
avaliando-se a influéncia da densidade de corrente
aplicada na solugao eletrolitica contendo Ca(H.PO,)
e NaNOQO; dissolvidos em agua destilada. A camada
depositada foi caracterizada pelas técnicas de
microscopia eletrénica de varredura acoplada a um
analisador de espectroscopia por espalhamento de
energia dispersiva de raios X e difragcao de raios X.

Resultados e Discussao

Os resultados das diferentes correntes apllcadas
(por 10 minutos) a 50, 145, 200 e 300mA/cm?,
mostraram que o recobrimento foi deficiente nas
amostras com corrente controlada a 50 e
300mA/cm?. Observou-se que grande parte do metal
ficou exposta. A comparacao das outras amostras
mostra que recobrimento realizado com
200mA/cm forma uma camada homogénea, mais
espessa e de melhor qualidade do que a
145mA/cm®. A Figura 1 apresenta as micrografias
destas camadas. Em ambos os casos, observa-se
que a morfologia da camada consiste em agregados
de particulas esféricas com didmetro menor que 10
um. Os espectros de EDS revelam a presenga de
atomos de calcio e fésforo na camada depositada e
um valor médio da razao Ca/P = 1,50 para (A) e
1,31 para (B), calculada para trés diferentes regides.
Esta razdo é menor do que a razdo da hidroxiapatita
(1,67), indicando que o filme formado pelo método
eletroquimico é deficiente em calcio. No
difratograma de raios X, Figura 2, observa-se duas
bandas largas localizadas em aproximadamente 26
= 26° 20 = 32°, 20 = 39° e 20 = 40° que sdo
caracteristicas do amplo nimero de picos referentes
as fases apatitas, indicando uma estrutura pouco
cristalina, bem similar a apatita bioldgica. Foram
também observados picos definidos em 26 = 43° e
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20 = 51° referentes ao y-Fe (estrutura cristalina

CFC) do substrato
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Figura 1. Micrografia dos filmes depositados no ago.
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Figura 2. Difratograma de raios X das amostras.
(a)Agco 316L sem recobrimento e ()Ago 316L
recoberto com fosfato de calcio a 200mA/cm?

Conclusoes

Como observado por Zhang et al.?, o processo de
deposicao se baseia na redugdo catodica da agua:
H.O + e — 2 H, + OH™. A reagédo eletrolitica produz
um aumento do pH local nas |med|agoes do catodo
resultando na precipitacio de ions Ca® e PO,*
presentes na solugdo. Desta forma, a densidade da
corrente influencia a quantidade e a composigao do
filme de fosfato de célcio depositado no ago. Ao
mesmo tempo em que o pH aumenta, ocorre a
geragcdo de H, que atrapalha a precipitagdo nesta
mesma superficie.

Este estudo preliminar mostra que camadas de
fosfato de calcio podem ser obtidas com rapidez e
baixo custo, apesar de inUmeras variaveis afetarem
0 processo.
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